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Textes de référence

. Décret exécutif n° 03-279 du 23 Aolt 2003 Fixant les missions et les régles
particulieres d'organisation et de fonctionnement de [I'université, modifié et

complété. (Articles 48 a 51)
. Arrété du 05 mai 2004 fixant les modalités de fonctionnement du comité scientifique

de département.
. Arrété n° 1064 du 15 Aot 2022 Fixant la liste nominative des membres du comité

scientifique du département de Technologie
. Note de M. le Secrétaire Général n° 1500/SG/MESRS du 25 décembre 2019.
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Domaines de délibération du comité scientifique

du département

Conformément a I'article 49 du décret exécutif n® 03-279 du 23 Ao(t 2003 suscité, lecomité

scientifigue du département est chargé de :

Proposer 'organisation de I'enseignement et son contenu,
Donner son avis sur la répartition des charges pédagogiques,
Donner son avis sur les bilans des activités pédagogiques et scientifiques,

Proposer les programmes de recherche,

o b~ 0N PE

Proposer en matiére de post - graduation, I'ouverture, la reconduction et/ ou la
fermeture des filieres et le nombre des postes a pourvoir,

6. Donner un avis sur les sujets de recherche des étudiants de post-graduation.

3/9



1. Liste des présents aux travaux du comitéscientifigue du département

Membres ducomité scientifique du département !

NO

Nom et prénom

Qualité

Emargement

1

BRINIS Naima

Président

TARIKET Yacine

Chef de Département

3 | IKKOUR Kahina Membre
4 | TIGHIDET Hassiba Membre
5 | SAFER Sofiane Membre
6 | TOUATI Naima Membre
7 | BOURENI Dalila Membre
8 | BOUKOUCHA Rachid Membre

10

11

12

13

14

15

16

19

18

19

IConformément a I'arrété n° 1064 du 15 Aout 2022 fixant la liste nominative des membres du comité scientifique
du département
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Membres du comité scientifique absents

NO

Nom et prénom

Qualité

SIAD Brahim

Membre (Mutation)
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|- Ordre du jour de la session

1. Inscriptions : Doctorat 3°™ Cycle

2. Mobilité a I’étranger.
- Sejours Scientifiques de Haut Niveau (SSHN).
- Stages de perfectionnement.
- Manifestations Scientifigues.
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Déroulement des travaux de la session??

Point n° 1 : Inscriptions : Doctorat 3eme Cycle

Le département n’est pas concerné par ce point.

Point n° 2 : Mobilité a I’étranger

2.1. Séjours Scientifiques de Haut Niveau (SSHN)

Le CSD a recu 8 demandes pour un SSHN, qui sont données sur le tableau suivant :

N° | Nom et Prénom | Grade Laboratoire d’accueil Durée | pegrigge | NOmbre
(jours) de points
15/06/25 au
Institu Lumiere Matiere, ILM. Université 29/06/25
1 | KESSIFerhat | MCA Claude Bernard Lyon 1, France 15 81
2 KAHOUADJI MCA Department of Chemistry and Industrial 15 01/10/25 au
Badis Chemistry, Universty of Genova, Italie 15/10/25 44
3 BENCHIKH MCA Laboratoire d’Interface et Systéme 15 01/09/25 au 38,5
Abdelkader Electrochimique LISE, Université Pierre et 15/09/25
Marie Currie, France
4 OUARET MCA | Equipe d’Automatisme de 'I[ETR, Campus de | 15 01/11/25 au
Ahmed Rennes de Centrale Supélec, Rennes, France 15/11/25 23
5 | AISSANI Taous| MCA | Equipe ChlmléNetsggerllleurle des Procedes, 10 | 01/12/25 au 16
» rance 10/12/25
Laboratoire Modélisation et Exploitation des
6 BEDJAQOUI MCA Matériaux, MEM, Lyon, France 15 20/06/25 au 60
Abdelhak 05/07/25
Smart Grid Technology Lab, TU Dortmund
7 | DEBOUCHA | vicB Universty, Germany 15 | 10/10/25 au 23
Houssam 25/10/25
Institute of Physics, Carl VVon Ossietzky 21
8 | SAFER Sofiane | MCB Universitat Oldenburg, Germany 10 | 10/06/25 au
20/06/25
Résolution :

Le CSD a émis un avis favorable.

’Le nombre de points est fixé conformément aux points inscrits a ’ordre du jour.
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2.2. Stages de perfectionnement

Aucun dossier n’a été déposé.

2.3. Manifestations Scientifiques

Le CSD a recu 3 demandes pour une manifestation scientifique, qui sont données sur le tableau

suivant :
o o o _ Durée N Nombre
N qu et |Grade Intlt_ule della Intitulé de la communication Lieu (jours) Période de points
Prénom manifestation
Effet de l’an,gle de contact des Toulouse 01 au 03
HAMOUR | | Symposium de Génie gouttes d’cau recouvrant Do |3 | juillet 2025 13
1 Khaled Electrique . différents types de surfaces
isolantes sur leur performance
électrique sous haute tension
121 International A new approach to compare :
. Turquie
2 | DIBRiad | MCB Conference on approximation methods for a 4 107(:3)ub$£ 21
Computational and fractional order systems 2025
Experimental Science
and Engineering
(ICCESEN 2025)
KABYL International Optimal embedding criteria for -
MCB Turquie
3| Kamal Conference on recursive trees in the hypercube 3 | 16auls 11
Mathematics and juillet 2025
Computers with
Application
Résolution :

Le CSD a émis un avis favorable.
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Divers

[1I- Conclusion des travaux

1. Résolutions approuvées
1) et

2. Recommandations

Le Président du comitéscientifique Le Secrétaire de la séance
du département (Nom, prénom et signature)
(Nom, prénom et signature)
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